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摘要：以锆钛酸铅（ＰＺＴ）为压电相，分别以Ｎｉ和非晶铁合金（Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ）为磁致伸缩相，采用焊接的方法制备了层状
磁电复合材料Ｎｉ／ＰＺＴ／Ｎｉ和 Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ，并研究其在０～１００℃范围内的磁电效应．结果表明，通过焊

接复合得到的２种层状磁电复合材料都表现出良好的温度稳定性，在０～１００℃范围内磁电电压系数基本保持恒定，有

望用于高温磁电器件的设计．
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　　磁电材料作为一种新型的多功能材料而备受人
们的关注，它集铁磁性、铁电性、磁电效应于一体，能
够实现电磁间的转化．由磁致伸缩材料和压电材料复
合成的层状磁电复合材料因其在室温下具有显著的

磁电效应而引起研究人员广泛的兴趣［１－９］．目前，研究
人员已经系统地研究了层状磁电复合材料在变压器、
传感器、回转器、存储器和微波等磁电器件上的应
用［１０－１４］．但是，这些层状磁电复合材料一般都是采用
环氧树脂或５０２强力胶黏接复合得到［１－７］，由于高温下
环氧树脂强度降低，５０２强力胶失效，所以基于这种层
状磁电复合材料的磁电器件很难在温度变化的环境

尤其是高温环境中工作．因此，制备高温度稳定性的
层状磁电复合材料并研究其在不同温度下的磁电效

应是非常必要的．
近年来，研究人员在温度对磁电效应的影响方面

进行了一些理论和实验研究．Ｆａｎｇ等［１５］在２０～８０℃
范围内测量了３种环氧树脂黏接复合的层状磁电复
合材料 Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ／ＰＺＴ／Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ、Ｎｉ／ＰＺＴ／Ｎｉ和

Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ（其中 ＰＺＴ 为锆钛酸
铅，Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ为非晶铁合金）的磁电系数随温度的
变化，结果表明随着温度的升高其磁电电压系数和谐
振频率均下降．Ｚｈｏｕ等［１６－１９］建立了不同的理论模型，
研究温度对层状磁电复合材料Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ／ＰＺＴ／Ｔｅｒ－

ｆｅｎｏｌ－Ｄ、Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ／Ｐｂ（Ｍｇ１／３Ｎｂ２／３）Ｏ３－ＰｂＴｉＯ３／Ｔｅｒ－
ｆｅｎｏｌ－Ｄ和 Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ／ＢｉＴｉＯ３／Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ磁电系数
的影响，结果表明其磁电电压系数随温度升高而下
降．Ｙａｏ等［２０］建立了一种机械－热－磁耦合模型研究温
度对层状磁电复合材料 ＦｅＣｕＮｂＳｉＢ／Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ／

ＰＺＴ／Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ／ＦｅＣｕＮｂＳｉＢ的磁电系数的影响，结
果表明其磁电电压系数随温度升高而下降．这些研究
结果表明层状磁电复合材料的温度稳定性通常较差．
采用低熔点焊料的钎焊，是电子电路中非常常见

的电气、机械连接方式．焊接工艺的温度主要受焊料
的影响，常用的焊料为共晶铅锡焊料，熔点为１８３℃．
因此，在室温附近的温度范围内，焊接材料通常具有
良好的热稳定性，能够保持一定的机械强度．压电陶
瓷ＰＺＴ的制备工艺较成熟且具有高压电性能，Ｎｉ和

Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ则为常用的、具有较高磁致伸缩系数的材
料；而对称结构的三层磁电复合材料中铁磁相与压电
相耦合得较好，性能较高，不存在两层磁电复合材料
中两相耦合时出现弯曲变形导致磁电性能降低的现

象．因此，本研究分别通过焊接复合和环氧树脂黏接
复合的方法，以ＰＺＴ为压电相，Ｎｉ和 Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ为
磁致伸缩相，制备了４种对称结构的三层磁电复合材
料，并且在０～１００℃范围内考察其磁电系数随温度
的变化．期望通过焊接复合的方法引入比高分子黏结
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剂热稳定性更高的焊接材料，以提高磁电复合材料的
温度稳定性．

１　实验方法

１．１　层状磁电复合材料的制备
本文中研究的Ｌ－Ｔ（纵向磁化和横向极化）模式的

层状磁电复合材料的结构示意图如图１所示．外部磁
场（ＨＡＣ或ＨＤＣ）平行于磁电复合材料的纵向，并且磁
致伸缩层沿着其纵向被磁化，压电层沿着其厚度方向
被极化．选用ＰＺＴ－５陶瓷（中国科学院声学研究所，北
京）作为压电相，尺寸为１０ｍｍ×３ｍｍ×０．５ｍｍ．磁致
伸缩相为 Ｎｉ和 Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ，其面内尺寸与ＰＺＴ 相
同，但是Ｎｉ的厚度为０．５ｍｍ，Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ的厚度为

０．０８ｍｍ．分别通过焊接和环氧树脂黏接的方法将两
层磁致伸缩相和一层压电相复合在一起得到４种层
状磁电复合材料 Ｎｉ／ＰＺＴ／Ｎｉ（ｗｅｌｄｉｎｇ）、Ｎｉ／ＰＺＴ／Ｎｉ
（ｅｐｏｘｙ）、Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ（ｗｅｌｄｉｎｇ）和

Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ（ｅｐｏｘｙ）．采用焊接复合
方法制备层状磁电复合材料时，需先将焊锡镀在磁致
伸缩层Ｎｉ和 Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ的表面，然后通过加热加压
的方法使磁致伸缩层和压电层焊接在一起．焊接时间
要控制在５ｓ内，以避免焊接时间过长对压电层ＰＺＴ
上下表面电极造成损伤．

图１　Ｌ－Ｔ模式层状磁电复合材料的结构示意图

Ｆｉｇ．１ Ｔｈｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　ｄｉａｇｒａｍ　ｏｆ　Ｌ－Ｔ　ｍｏｄｅ　ｌａｍｉｎａｔｅｄ

ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ

１．２　磁电系数的测量方法
采用动态法测量磁电系数，测试装置的结构示意

图如图２所示．首先由信号发生器驱动电磁线圈产生

１ｋＨｚ的微扰交流磁场（ＨＡＣ），静态偏置磁场（Ｈｂｉａｓ）
由电磁铁产生，再将Ｈｂｉａｓ和ＨＡＣ施加在磁电复合材料

上并测量诱导产生的磁电电压或磁电电荷；其中在压
电层上产生的电压δＶ 经锁相放大器放大，产生的电
荷δＱ 经电荷放大器放大．磁电电压系数通过公式

αＭＥ ＝
δＥ
δＨ ＝

δＶ
ｔδＨ
计算，其中Ｅ为电场强度，Ｈ 为交

变磁场强度，ｔ为压电层的厚度．磁电电荷系数通过公

式αＱＭＥ ＝δＱδＨ
计算．

图２　磁电系数测试装置的结构示意图

Ｆｉｇ．２ Ｔｈｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　ｄｉａｇｒａｍ　ｏｆ

ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｔｅｓｔ　ｄｅｖｉｃｅ

２　结果与讨论

图３是４种层状磁电复合材料的αＭＥ－Ｈｂｉａｓ曲线，

可以看出，温度变化不会影响αＭＥ－Ｈｂｉａｓ曲线的形状，随
着Ｈｂｉａｓ的增加αＭＥ均先增大后减小．但是，不同的复合
方法导致层状磁电复合材料的温度稳定性差异很大，
采用焊接复合的αＭＥ在０～１００℃范围内随温度的变化
不明显，而采用环氧树脂黏接复合的αＭＥ整体上在４０～
１００℃范围内随温度升高而减小．

比较图３（ａ）和（ｃ）可以看出，２种通过焊接复合的
层状磁电复合材料 Ｎｉ／ＰＺＴ／Ｎｉ和 Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／

Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ的αＭＥ－Ｈｂｉａｓ曲线的峰值差别很大，Ｎｉ／

ＰＺＴ／Ｎｉ的最大磁电电压系数αＭＥ，ｍａｘ 约为３１４ｍＶ／Ａ，

而 Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ的αＭＥ，ｍａｘ约为１２５．６
ｍＶ／Ａ．因为在外加偏置磁场下，磁电复合材料的磁致
伸缩层将产生应变，通过焊锡层应变传递给压电层，压
电层两端将产生束缚电荷（即电压），而这２种层状磁电
复合材料具有相同的压电层ＰＺＴ，所以这种差异是由磁
致伸缩相的不同引起的．下面基于弹性力学模型从理论
上分析计算这２种层状磁电复合材料的αＭＥ．对称结构

的三层磁电复合材料αＭＥ的计算公式如下
［２１］：

αＭＥ ＝
ｄＶ
ｔｄ　Ｈ ＝－

φ（１－φ）ｇ３１，ｐｄ１１，ｍａ
［（１－φ）ｓ１１，ｍ＋φｓ１１，ｐ］ｔ

， （１）

其中，ａ为层状磁电复合材料的总厚度，φ为磁致伸缩

·８１６·
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图３　不同温度下４种层状磁电复合材料的αＭＥ－Ｈｂｉａｓ曲线

Ｆｉｇ．３ Ｔｈｅ　ｃｕｒｖｅｓ　ｏｆαＭＥ－Ｈｂｉａｓｏｆ　４ｋｉｎｄｓ　ｌａｍｉｎａｔｅｄ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ　ａｔ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓ

相的体积分数，ｇ３１，ｐ为压电相ＰＺＴ的压电系数，ｄ１１，ｍ
为磁致伸缩相的压磁系数，ｓ１１，ｐ 和ｓ１１，ｍ 分别为压电相

ＰＺＴ和磁致伸缩相的柔顺度系数．压电相ＰＺＴ和磁致
伸缩相Ｎｉ、Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ的材料参数如表１所示．

表１　Ｎｉ、Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ、ＰＺＴ的材料参数

Ｔａｂ．１　Ｍａｔｅｒｉａｌ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　ｏｆ　Ｎｉ，Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ　ａｎｄ　ＰＺＴ

材料
ｇ３１，ｐ／

（Ｖ·ｍ·Ｎ－１）
ｄ１１，ｍ／

（１０－１０　ｍ·Ａ－１）
ｓ１１，ｐ 或ｓ１１，ｍ／
（１０－１２　ｍ２·Ｎ－１）

Ｎｉ －６．２８　 ６．６２

Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ　 ２５．１　 １２５

ＰＺＴ －０．０１０　３　 １４．６

　注：表中数据均在室温下测得．

从式（１）可以看出这２种层状磁电复合材料的αＭＥ
的不同主要是由ｓ１１，ｍ、ｄ１１，ｍ、φ及ａ引起的．根据式（１）计
算得到焊接复合的 Ｎｉ／ＰＺＴ／Ｎｉ的磁电电压系数高于

Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ，与实验结果一致．
图４是４种层状磁电复合材料的最大磁电电压系

数αＭＥ，ｍａｘ随温度的变化曲线．可以看出，由环氧树脂
黏接复合的层状磁电复合材料 Ｎｉ／ＰＺＴ／Ｎｉ和 Ｍｅｔａｌ－
ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ的αＭＥ，ｍａｘ 分别在２０和４０℃
后开始下降，而焊接复合的αＭＥ，ｍａｘ 表现出良好的温度
稳定性．Ｆａｎｇ等［１５］研究了温度对 Ｎｉ和 Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ
压磁系数的影响，随着温度的升高 Ｎｉ和 Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ
的压磁系数略有下降．因此可以认为温度对磁电复合
材料磁致伸缩相的影响很小．然而，随着温度的升高
环氧树脂的强度降低，这将导致环氧树脂黏接复合的
层状磁电复合材料中磁致伸缩层的应变不能有效传

递到压电层．由于测量温度远低于焊料的熔点，所以
通过焊接复合的层状磁电复合材料在测量温度范围

内的磁电耦合很稳定．
图５是不同温度下通过焊接复合的层状磁电复

合材料的磁电电荷系数αＱＭＥ 随偏置磁场Ｈｂｉａｓ的变化

曲线以及其最大磁电电荷系数αＱＭＥ，ｍａｘ 随温度的变化
曲线．可以看出，通过焊接复合的层状磁电复合材料

Ｎｉ／ＰＺＴ／Ｎｉ和 Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ的αＱＭＥ
均随着温度的升高而增加．这与已有的研究结果（即
磁电耦合效应一般会随着温度的升高而减弱）［１５－２０］有
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图４　层状磁电复合材料的αＭＥ，ｍａｘ 随温度的变化

Ｆｉｇ．４ Ｖａｒｉａｔｉｏｎ　ｏｆαＭＥ，ｍａｘｗｉｔｈ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｏｆ　ｌａｍｉｎａｔｅｄ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ

图５　不同温度下焊接复合的层状磁电复合材料的αＱＭＥ －Ｈｂｉａｓ曲线（ａ）及其αＱＭＥ，ｍａｘ 随温度的变化曲线（ｂ）

Ｆｉｇ．５ Ｔｈｅ　ｃｕｒｖｅｓ　ｏｆαＱＭＥ －Ｈｂｉａｓｏｆ　ｗｅｌｄｅｄ　ｌａｍｉｎａｔｅｄ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ　ａｔ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓ（ａ），ａｎｄ　ｖａｒｉａｔｉｏｎ　ｏｆαＱＭＥ，ｍａｘｗｉｔｈ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ（ｂ）

很大不同．在考察了不同温度下压电层ＰＺＴ的电容
后，发现ＰＺＴ的电容随着温度的升高而增加，如图６（ａ）

所示．从图３和４可知ＰＺＴ在不同温度下的磁电电压
几乎保持恒定．由于电荷是电压和电容的乘积，所以
随着ＰＺＴ电容的增加，磁电复合材料的电荷增加．这

种磁电电荷系数随温度增加的异常现象可以为高温

磁电器件的设计提供一种新的补偿方法．
比较图５（ｂ）和（ｄ）可以看出，同一温度下焊接复合

的层状磁电复合材料Ｎｉ／ＰＺＴ／Ｎｉ的αＱＭＥ，ｍａｘ大于Ｍｅｔａｌ－
ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ，这是由于电荷是电压和电容的
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乘积，而Ｎｉ／ＰＺＴ／Ｎｉ的磁电电压大于Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／

Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ（图３）．随着温度的升高，Ｎｉ／ＰＺＴ／Ｎｉ的

αＱＭＥ，ｍａｘ增加速度大于 Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ的
增加速度．这与图６（ｂ）通过两种层状磁电复合材料的
磁电电压与不同温度下压电相的电容计算得到的

αＱＭＥ，ｍａｘ随温度的变化曲线相吻合．由于磁电电压和磁
电电荷的测量方法不同，对应的电学边界条件分别为
开路和短路边界条件，而锁相放大器具有一定的内
阻，并不能完全等效于电学开路，所以通过磁电电压
计算得到的αＱＭＥ，ｍａｘ比实验测得的αＱＭＥ，ｍａｘ小．

图６　压电相ＰＺＴ的电容（ａ）及αＱＭＥ，ｍａｘ
的计算值（ｂ）随温度的变化曲线

Ｆｉｇ．６ Ｖａｒｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ　ｏｆ　ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｐｈａｓｅ

ＰＺＴ（ａ）ａｎｄ　ｔｈｅ　ｃａｌｃｕｌａｔｅｄαＱＭＥ，ｍａｘ（ｂ）ｗｉｔｈ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

３　结　论

通过对比焊接复合和环氧树脂黏接复合制备的

层状磁电复合材料的磁电系数随温度的变化，发现焊
接复合的层状磁电复合材料 Ｎｉ／ＰＺＴ／Ｎｉ和 Ｍｅｔａｌ－
ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ在０～１００℃范围内磁电电压
系数基本保持恒定，具有良好的温度稳定性．结果表
明高温焊接有助于提高层状磁电复合材料的温度稳

定性，这可为高温磁电器件的设计提供有益的参考．
同时，ＰＺＴ的电容随着温度的升高而增加，导致磁电
电荷系数随着温度升高而增加，这种异常现象可为高
温磁电器件的设计提供一种新的补偿方法．

参考文献：
［１］　ＲＹＵ　Ｊ，ＣＡＲＡＺＯ　Ａ　Ｖ，ＵＣＨＩＮＯ　Ｋ，ｅｔ　ａｌ．Ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃ－

ｔｒｉｃ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｉｎ　ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ａｎｄ　ｍａｇｎｅｔｏｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ｌａｍｉ－

ｎａｔｅ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ［Ｊ］．Ｊｐｎ　Ｊ　Ａｐｐｌ　Ｐｈｙｓ，２００１，４０（８）：４９４８－

４９５１．
［２］　马静，施展，林元华，等．准２－２型磁电多层复合材料的磁

电性能［Ｊ］．物理学报，２００９，５８（８）：５８５２－５８５６．
［３］　杨虹，李正华，王杰敏．Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ／ＰＭＮＴ／Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ层

状磁电复合材料的磁电效应分析［Ｊ］．重庆邮电大学学报

（自然科学版），２０１１，２３（２）：１９４－１９７．
［４］　魏本杰，张光祖，韩伟．Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ对层状材料 ＰＶＤＦ／

Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ／ＰＺＴ的特性影响［Ｊ］．压电与声光，２０１４，３６
（３）：３７３－３７９．

［５］　ＺＥＮＧ　Ｌ，ＺＨＯＵ　Ｍ，ＢＩ　Ｋ，ｅｔ　ａｌ．Ｇｉａｎｔ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ

ｅｆｆｅｃｔ　ｉｎ　ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｍａｇｎｅｔｏｓｔｒｉｃｔｉｖｅ／ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ／ｐｏｓｉｔｉｖｅ

ｍａｇｎｅｔｏｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ｓｅｍｉｒｉｎｇ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐ－

ｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ，２０１６，１１９（３）：０３４１０２．
［６］　ＭＡ　Ｊ，ＪＩＡＯ　Ｊ，ＦＡＮＧ　Ｃ，ｅｔ　ａｌ．Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃ－

ｔｒｉｃ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｉｎ　ｍｅｔｇｌａｓ／Ｐｂ（Ｍｇ１／３Ｎｂ２／３）Ｏ３－ＰｂＴｉＯ３／

ｍｅｔｇｌａｓ　ｌａｍｉｎａｔｅｓ　ｗｉｔｈ　ｓｃｒｅｅｎ－ｐｒｉｎｔｅｄ　ＩＤ－ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ　ｂｙ

ｐｏｌｉｎｇ　ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ［Ｊ］．Ｊ　Ａｌｌｏｙ　Ｃｏｍｐｄ，２０１６，６５６：７９３－

７９７．
［７］　ＮＡＮ　Ｃ　Ｗ．Ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｅｆｆｅｃｔ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ　ｏｆ　ｐｉｅｚｏ－

ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ａｎｄ　ｐｉｅｚｏｍａｇｎｅｔｉｃ　ｐｈａｓｅｓ［Ｊ］．Ｐｈｙｓ　Ｒｅｖ　Ｂ：Ｃｏｎ－

ｄｅｎｓ　Ｍａｔｔｅｒ，１９９４，５０（９）：６０８２－６０８８．
［８］　ＳＰＡＬＤＩＮ　Ｎ　Ａ，ＦＩＥＢＩＧ　Ｍ．Ｔｈｅ　ｒｅｎａｉｓｓａｎｃｅ　ｏｆ　ｍａｇｎｅｔｏ－

ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｍｕｌｔｉｆｅｒｒｏｉｃｓ［Ｊ］．Ｓｃｉｅｎｃｅ，２００５，３０９（５７３３）：３９１－

３９２．
［９］　ＥＥＲＥＮＳＴＥＩＮ　Ｗ，ＭＡＴＨＵＲ　Ｎ　Ｄ，ＳＣＯＴＴ　Ｊ　Ｆ，ｅｔ　ａｌ．

Ｍｕｌｔｉｆｅｒｒｏｉｃ　ａｎｄ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ［Ｊ］．Ｎａｔｕｒｅ，

２００６，４４２（７１０４）：７５９－７６５．
［１０］　ＺＨＡＮＧ　Ｈ，ＬＵ　Ｃ　Ｊ，ＸＵ　Ｃ　Ｂ，ｅｔ　ａｌ．Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　ｍａｇｎｅｔｏ－

ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｅｆｆｅｃｔ　ｉｎ　ｍａｇｎｅｔｏｓｔｒｉｃｔｉｖｅ／ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ

ｗｉｔｈ　ｆｌｕｘ　ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ　ｅｆｆｅｃｔ　ｆｏｒ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｓｅｎ－

ｓｏｒ［Ｊ］．Ａｉｐ　Ａｄｖａｎｃｅｓ，２０１５，５（４）：０４７１１４．
［１１］　ＮＡＮ　Ｃ　Ｗ，ＢＩＣＨＵＲＩＮ　Ｍ　Ｉ，ＤＯＮＧ　Ｓ　Ｘ，ｅｔ　ａｌ．Ｍｕｌｔｉｆｅｒ－

ｒｏｉｃ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ：ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ　ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ，

ｓｔａｔｕｓ，ａｎｄ　ｆｕｔｕｒｅ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙ－

ｓｉｃｓ，２００８，１０３（３）：０３１１０１．
［１２］　ＯＲＴＥＧＡ　Ｎ，ＫＵＭＡＲ　Ａ，ＳＣＯＴＴ　Ｊ　Ｆ，ｅｔ　ａｌ．Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃ－

ｔｉｏｎａｌ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｆｏｒ　ｄｅｖｉｃｅ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ
［Ｊ］．Ｊ　Ｐｈｙｓ　Ｃｏｎｄｅｎｓ　Ｍａｔｔｅｒ，２０１５，２７（５０）：５０４００２．

·１２６·



厦门大学学报（自然科学版） ２０１８年

ｈｔｔｐ：∥ｊｘｍｕ．ｘｍｕ．ｅｄｕ．ｃｎ

［１３］　施展，王翠萍，刘兴军，等．基于磁电复合材料的四态存

储器［Ｊ］．科学通报，２００８，５３（１０）：１１７７－１１７９．
［１４］　李淑英，王博文，周严，等．Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ／ＰＺＴ／Ｔｅｒｆｅｎｏｌ－Ｄ
层状复合磁电传感器磁电效应［Ｊ］．电工技术学报，

２０１０，２５（５）：１４－１９．
［１５］　ＦＡＮＧ　Ｆ，ＸＵ　Ｙ　Ｔ，ＹＡＮＧ　Ｗ．Ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ

ｏｆ　ｌａｍｉｎａｔｅｄ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ　ｕｎｄｅｒ　ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｔｈｅｒｍａｌ　ａｎｄ

ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｌｏａｄｉｎｇｓ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ，２０１２，

１１１（２）：０２３９０６．
［１６］　ＺＨＯＵ　Ｈ　Ｍ，ＣＵＩ　Ｘ　Ｌ．Ａ　ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌ　ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｎｏｎｌｉｎｅａｒ

ｔｈｅｒｍｏ－ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｅｆｆｅｃｔ　ｉｎ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ

ｌａｍｉｎａｔｅｓ［Ｊ］．Ｓｍａｒｔ　Ｍａｔｅｒ　Ｓｔｒｕｃｔ，２０１４，２３（１０）：１０５０１４．
［１７］　ＺＨＯＵ　Ｈ　Ｍ，ＣＵＩ　Ｘ　Ｌ．Ｓｔａｔｉｃ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ

ｏｆ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｌａｍｉｎａｔｅｄ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ　ｕｎｄｅｒ　ｃｏｍｂｉｎｅｄ

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ａｎｄ　ｓｔｒｅｓｓ　ｌｏａｄｉｎｇｓ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ

Ｐｈｙｓｉｃｓ，２０１４，１１５（８）：０８３９０５．
［１８］　ＸＩＡＯ　Ｙ，ＺＨＯＵ　Ｈ　Ｍ，ＣＵＩ　Ｘ　Ｌ．Ｎｏｎｌｉｎｅａｒ　ｒｅｓｏｎａｎｔ

ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｅｆｆｅｃｔ　ｗｉｔｈ　ｔｈｅｒｍａｌ，ｓｔｒｅｓｓ　ａｎｄ

ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｌｏａｄｉｎｇｓ　ｉｎ　ｌａｍｉｎａｔｅｄ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ［Ｊ］．Ｃｏｍｐｏ－
ｓｉｔｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ，２０１５，１２８：３５－４１．

［１９］　ＺＨＯＵ　Ｈ　Ｍ，ＣＵＩ　Ｘ　Ｌ．Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｎｏｎｌｉｎｅａｒ

ｔｈｅｒｍｏ－ｍａｇｎｅｔｏ－ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｅｆｆｅｃｔ　ｉｎ　ＭＥ　ｌａｍｉｎａｔｅｓ
［Ｃ］∥Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ

Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ．［Ｓ．ｌ．］：

ＡＩＰ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　ＬＬＣ，２０１５：５７８６－５７８７．
［２０］　ＹＡＯ　Ｈ，ＳＨＩ　Ｙ，ＧＡＯ　Ｙ　Ｗ．Ａ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ－ｔｈｅｒｍｏｍａｇ－

ｎｅｔｏ　ｍｏｄｅｌ　ｆｏｒ　ｓｅｌｆ－ｂｉａｓｅｄ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｅｆｆｅｃｔ　ｉｎ　ｌａｍｉ－
ｎａｔｅｄ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍａｇｎｅｔｉｓｍ　ａｎｄ　Ｍａｇｎｅｔｉｃ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，２０１６，４０１：１０４６－１０５３．
［２１］　ＳＨＩ　Ｚ，ＴＯＮＧ　Ｙ　Ｓ，ＺＨＥＮＧ　Ｚ　Ｂ，ｅｔ　ａｌ．Ｔｈｅ　ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ　ｏｆ

ｆｌｅｘｕｒａｌ　ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｓｔａｔｉｃ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｅｆｆｉ－
ｃｉｅｎｔ　ｏｆ　ａ　ｂｉｌａｙｅｒｅｄ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ［Ｊ］．Ｍａｔｅ－
ｒｉａｌｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，２０１３，１（１）：４５－５０．

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ｏｆ　Ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ　ｗｉｔｈ
Ｈｉｇｈ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ

ＳＨＩ　Ｚｈａｎ１＊，ＸＵ　Ｍｉｎｇｙｕｅ１，ＤＩＮＧ　Ｑｉ　１，ＳＵＮ　Ｎａｎｎａｎ１，ＷＡＮＧ　Ｃｕｉｐｉｎｇ１，ＬＩＵ　Ｘｉｎｇｊｕｎ１，２
（１．Ｃｏｌｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｘｉａｍｅｎ　３６１００５，Ｃｈｉｎａ；２．Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，

Ｈａｒｂｉｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｓｈｅｎｚｈｅｎ　Ｇｒａｄｕａｔｅ　Ｓｃｈｏｏｌ，Ｓｈｅｎｚｈｅｎ　５１８０５５，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｕｓｉｎｇ　ｌｅａｄ　ｚｉｒｃｏｎａｔｅ　ｔｉｔａｎａｔｅ（ＰＺＴ）ａｓ　ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｐｈａｓｅ，ａｎｄ　Ｎｉ　ａｎｄ　ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　ｆｅｒｒｏａｌｌｏｙ（Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ）ａｓ　ｍａｇｎｅｔｏ－
ｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ｐｈａｓｅ，ｔｗｏ　ｋｉｎｄｓ　ｏｆ　ｌａｍｉｎａｔｅｄ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ，Ｎｉ／ＰＺＴ／Ｎｉ　ａｎｄ　Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ／ＰＺＴ／Ｍｅｔａｌ－ｇｌａｓｓ，ｗｅｒｅ　ｐｒｅｐａｒｅｄ　ｂｙ
ｗｅｌｄｉｎｇ　ｍｅｔｈｏｄ．Ｔｈｅ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ａｌｌ　ｌａｍｉｎａｔｅｄ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ　ｗｅｒｅ　ｍｅａｓｕｒｅｄ　ａｔ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｆｒｏｍ

０℃ｔｏ　１００℃．Ｔｈｅ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｓｈｏｗｅｄ　ｔｈａｔ　ｂｏｔｈ　ｌａｍｉｎａｔｅｄ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ　ｂｏｎｄｅｄ　ｂｙ　ｗｅｌｄｉｎｇ　ｅｘｈｉｂｉｔｅｄ　ｖｅｒｙ　ｇｏｏｄ　ｔｈｅｒｍａｌ

ｓｔａｂｉｌｉｔｙ，ａｎｄ　ｔｈｅｉｒ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｖｏｌｔａｇｅ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｒｅｍａｉｎｓ　ｃｏｎｓｔａｎｔ　ａｔ　０－１００℃，ｗｈｉｃｈ　ｍａｄｅ　ｔｈｅｍ　ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｆｏｒ　ｈｉｇｈ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ．

Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ｌａｍｉｎａｔｅｄ　ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ；ｗｅｌｄｉｎｇ；ｍａｇｎｅｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｅｆｆｅｃｔ；ｔｈｅｒｍａｌ　ｓｔａｂｉｌｉｔｙ

·２２６·


